
Lección 16. – El diodo de potencia.

16.1 Construcción y encapsulado
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16.2 Características estáticas

Curvas características:
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16.2 Características estáticas

Curvas características:
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16.2 Características estáticas

Estado de conducción:
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16.2 Características estáticas

Estado de conducción. Parámetros:

Intensidad media nominal (IFAV):
Es el valor medio de la máxima intensidad de impulsos 
senoidales de 180º que el diodo puede soportar con la 
cápsula mantenida a determinada temperatura (110 ºC 
normalmente).

Intensidad de pico repetitivo (IFRM):
Máxima intensidad que puede ser soportada cada 20 ms
por tiempo indefinido, con duración de pico de 1ms a 
determinada temperatura de la cápsula.

Intensidad de pico único (IFSM):  
Es el máximo pico de intensidad aplicable por una vez 
cada 10 minutos o más, con duración de pico de 10ms.
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16.2 Características estáticas

Estado de bloqueo:
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Ánodo

Cátodo
(roscado)

DO - 5
200V
60A

Encapsulado 
cerámico
600V/6000A

Alta Tensión
40.000V
0.45A
32V (VF)
32

Rectificador
1500V
168A
1.8V

Schottky
120A – 150V

Fast
1500V
168A
1.8V
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16.5 Uso de los datos de catálogo de fabricantes


